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WD Red™ SN700 NVMe™ SSD

NVMe SSD

ไดรฟ์์โซลิิดสเตต NVMe สำำ�หรัับอุุปกรณ์ NAS
รัับมืือกัับปริิมาณงานอัันหนัักหน่่วงในสภาพแวดล้้อมอันเข้้มข้้นของ NAS ด้้วย WD Red™ SN700 
NVMe™ SSD ท่ี่�ทำำ�การแคชได้้อย่่างรวดเร็็ว ไดรฟ์์ท่ี่�มีีประสิิทธิิภาพนี้้� ออกแบบระบบมาให้้รองรัับสภาพ
แวดล้้อมในการใช้้งานตลอด 24 ชั่่�วโมงทุุกวัน แอปพลิิเคชัันท่ี่�เปิิดใช้้งานตลอดเวลา ด้้วยความเชื่่�อถืือได้้
และความทนทานสููงสุุด ด้้วยการตอบสนองระบบอัันแข็็งขัันและประสิิทธิิภาพด้้าน I/O ท่ี่�เหนืือชั้้� นของ
ไดรฟ์์ จึึงเหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ท่ี่�ทำำ�หลายงานในเวลาเดีียวกัันและมีีผู้้�ใช้้งานหลายคน 
ช่่วยให้้คุุณจััดการงานโปรเจ็็กต์สุุดหิินของ SMB ของคุุณได้้สบาย ตั้้� งแต่่การจำำ�ลองเสมืือน และการตัดต่่อ
ร่่วมกััน ไปจนถึึงจััดเก็็บฐานข้้อมููลท่ี่�ละเอีียดถ่ี่�ถ้้วน ด้้วยการแคชท่ี่�มีีประสิิทธิิภาพ ทั้้� งหมดนี้้� ทำำ�ได้้โดยช่่วย
ให้้คุุณมีีต้นทุุนการเป็็นเจ้้าของ (TCO) ลดลง ยกระดัับธุุรกิจขนาดเล็็กถึงขนาดกลางของคุุณไปอีีกขั้้� นด้้วย
เทคโนโลยีี NVMe ท่ี่�มีีความเร็็วสููง และมีีความจุมหาศาลในไดรฟ์์ท่ี่�สร้้างขึ้้� นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะและ
ผ่่านการทดสอบการใช้้งานร่่วมกัับ NAS พลัังแห่่ง WD Red

เร่่งประสิิทธิิภาพให้้กัับ NAS ของคุุณ
ประสิิทธิิภาพการแคชท่ี่�รวดเร็็วของ WD Red SN700 NVMe SSD ให้้การตอบสนองระบบอัันแข็็งขััน
และประสิิทธิิภาพ I/O ท่ี่�เหนืือชั้้� นเมื่่�อเทีียบกัับ SATA SSD ของเรา

สร้้างมาให้้ใช้้งานได้้ยาวนาน
รัับมืือกัับสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานแบบ NAS ตลอด 24 ชั่่�วโมงทุุกวัน ด้้วยความเชื่่�อถืือได้้และความ
ทนทานสููงสุุดถึึง 5100 TBW (รุ่่�น 4 TB1) พร้้อมการรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 5 ปีี9

ก้้าวไปสู่่� NVMe
จััดการกัับงานโปรเจ็็กต์สุุดหิินของ SMB ของคุุณ ตั้้� งแต่่การจำำ�ลองเสมืือน และการตัดต่่อร่่วมกััน ไปจนถึึง
จััดเก็็บฐานข้้อมููลแบบเข้้มข้้น ด้้วยการแคชท่ี่�มีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยอุุปกรณ์จััดเก็็บข้้อมููลท่ี่�ออกแบบมาเป็็น
อย่่างดีีพร้้อมช่วยลดต้้นทุุนการเป็็นเจ้้าของ (TCO) ลง

เหมาะสำำ�หรัับธุุรกิจขนาดเล็็กถึึงขนาดกลาง
แม้้แต่่ในงานเล็็กๆ หากมีีหลายคนทำำ�งานพร้้อมกััน ก็็อาจมีีผลกัับ NAS ได้้ การแคชของ NVMe ช่่วยรัับมืือ
กัับปริิมาณงานแบบสุ่่�มในแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ท่ี่�ทำำ�หลายงานในเวลาเดีียวกัันและมีีผู้้�ใช้้งานหลายคน เพื่่�อ
ให้้ธุุรกิจขนาดเล็็กถึงขนาดกลางทำำ�งานได้้มากขึ้้� น

ปรัับขนาดเพ่ื่�อให้้ตามทัน
ก้้าวทัันกระแสการหลั่่�งไหลของข้้อมููลด้วยความจุมหาศาลท่ี่�สููงถึึง 4 TB1

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของขั้้� นตอนการทำำ�งานของคุุณ
สร้้างขึ้้� นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะและผ่่านการทดสอบว่่าเข้้ากัันได้้กัับระบบ NAS ต่่างๆ ท่ี่�ได้้รัับความนิยม
สููงสุุดในปััจจุบัันเพื่่�อความยืดหยุ่่�นสููงสุุดและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของขั้้� นตอนการทำำ�งานของคุุณ

จุุดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์
	• การตอบสนองระบบอย่่างแข็็งขัันและประสิิทธิิภาพ 

I/O ท่ี่�เหนืือชั้้� น
	• รัับมืือกัับปริิมาณงาน NAS ด้้วยความเชื่่�อถืือได้้และ

ความทนทานท่ี่�ยอดเย่ี่�ยม
	• จััดการงานโปรเจ็็กต์สุุดหิินอย่่างการจำำ�ลองเสมืือนและ

การตัดต่่อร่่วมกัันได้้ง่่ายๆ
	• เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ท่ี่�ทำำ�หลาย

งานในเวลาเดีียวกัันและมีีผู้้�ใช้้งานหลายคน
	• ปรัับขนาดอุุปกรณ์ NAS ของคุุณด้้วยความจุมหาศาล

โดยมีีให้้เลืือกสูงสุุดถึึง 4 TB1

	• สร้้างขึ้้� นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะและผ่่านการทดสอบว่่า
เข้้ากัันได้้กัับระบบ NAS ต่่างๆ ท่ี่�ได้้รัับความนิยม
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NVMe SSD

ข้้อมููลจำำ�เพาะ
ข้้อมููลจำำ�เพาะทั่่�วไป
ความจุหลัังจากฟอร์์แมต1 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB

หมายเลขรุ่่�น WDS250G1R0C WDS500G1R0C WDS100T1R0C WDS200T1R0C WDS400T1R0C

ฟอร์์มแฟคเตอร์์ M.2 2280-S3-M M.2 2280-S3-M M.2 2280-S3-M M.2 2280-S3-M M.2 2280-D5-M

อิินเทอร์์เฟซ2 PCIe Gen3 8 Gb/s  
สููงสุุด 4 เลน

PCIe Gen3 8 Gb/s  
สููงสุุด 4 เลน

PCIe Gen3 8 Gb/s  
สููงสุุด 4 เลน

PCIe Gen3 8 Gb/s  
สููงสุุด 4 เลน

PCIe Gen3 8 Gb/s  
สููงสุุด 4 เลน

ความยาว 80 ± 0.15 มม. 80 ± 0.15 มม. 80 ± 0.15 มม. 80 ± 0.15 มม. 80 ± 0.15 มม.

ความกว้าง 22 ± 0.15 มม. 22 ± 0.15 มม. 22 ± 0.15 มม. 22 ± 0.15 มม. 22 ± 0.15 มม.

ความสูง 2.38 มม. 2.38 มม. 2.38 มม. 2.38 มม. 2.38 มม.

น้ำำ��หนััก 7.5 ก. ± 1 ก. 7.5 ก. ± 1 ก. 7.5 ก. ± 1 ก. 7.5 ก. ± 1 ก. 9.57 ก. ± 1 ก.

ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน3

อ่่านตามลำำ�ดับสููงสุุด (MB/s) 
(Queues=32, Threads=1)

3,100 3,430 3,430 3,400 3,400

เขีียนตามลำำ�ดับสููงสุุด (MB/s) 
(Queues=32, Threads=1)

1,600 2,600 3,000 2,900 3,100

อ่่านแบบสุ่่�มสูงสุุด 4KB (IOPS)
(Queues = 32, Threads = 1)

220 K 420 K 515 K 480 K 550 K

เขีียนแบบสุ่่�มสูงสุุด 4KB (IOPS)
(Queues = 32, Threads = 1)

180 K 380 K 560 K 540 K 520 K

ความทนทาน (TBW)⁴ 500 1,000 2,000 2,500 5,100

พลัังงาน⁵

การใช้้ไฟสูงสุุด (10μs) 2.8A 2.8A 2.8A 2.8A 2.8A

PS3 (พลัังงานต่ำำ��) 70mW 70mW 100mW 100mW 100mW

PS4 (สลีีป) (พลัังงานต่ำำ��) 3.5mW 3.5mW 3.5mW 5mW 5mW

ความเช่ื่�อถืือได้้
MTTF (ชั่่�วโมง)⁶ 1,750,000 ชั่่�วโมง (Telcordia SR-332, GB, 40°C)

สภาพแวดล้้อม
อุุณหภููมิิขณะทำำ�งาน⁷  32ºF ถึึง 158ºF

 (0ºC ถึึง 70ºC)
 32ºF ถึึง 158ºF
(0ºC ถึึง 70ºC)

 32ºF ถึึง 158ºF
(0ºC ถึึง 70ºC)

 32ºF ถึึง 158ºF
(0ºC ถึึง 70ºC)

 32ºF ถึึง 158ºF
(0ºC ถึึง 70ºC)

อุุณหภููมิิขณะไม่่ทำำ�งาน8  -67ºF ถึึง 185ºF
(-55ºC ถึึง 85ºC)

 -67ºF ถึึง 185ºF
(-55ºC ถึึง 85ºC)

 -67ºF ถึึง 185ºF
 (-55ºC ถึึง 85ºC)

 -67ºF ถึึง 185ºF
(-55ºC ถึึง 85ºC)

 -67ºF ถึึง 185ºF
 (-55ºC ถึึง 85ºC)

การรัับรอง FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, 
VCCI, C-Tick

FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, 
VCCI, C-Tick

FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, 
VCCI, C-Tick

FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, 
VCCI, C-Tick

FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, 
VCCI, C-Tick

การรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไข⁹ 5 ปีี 5 ปีี 5 ปีี 5 ปีี 5 ปีี

¹ 1 กิิกะไบต์์ (GB) = 1 พัันล้้านไบต์์ และ 1 เทราไบต์์ (TB) = หนึ่่�งล้้านล้้านไบต์์ ตามท่ี่�ใช้้สำำ�หรัับความจุในการจัด
เก็็บข้้อมููล ความจุในการใช้้งานจริงอาจน้อยกว่านี้้� ขึ้้� นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อมในการปฏิิบััติิงาน

² สามารถใช้้ได้้กัับรุ่่�นเก่่า PCIe Gen3 x2, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1 และ PCIe Gen3 x1
³ 1 MB/s = 1 ล้้านไบต์์ต่่อวิินาทีี อ้้างอิิงจากการทดสอบภายใน ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานอาจต่ำำ��กว่านี้้� ขึ้้� นอยู่่�กัับ
อุุปกรณ์โฮสต์์ เงื่่�อนไขการใช้้งาน ความจุของไดรฟ์์ และปััจจัยอื่่�นๆ

⁴ TBW (เทราไบต์์ท่ี่�เขีียนได้้) ค่่านี้้� คำำ�นวณขึ้้� นโดยใช้้ภาระงานของไคลเอนต์์ JEDEC (JESD219) และจะแตก
ต่่างกัันไปตามความจุของผลิตภััณฑ์์

⁵ วััดโดยใช้้ MobileMark™ 2014 บน HP EliteBook X360 1030 G2 ท่ี่�มีี i7-7600U, 8GB RAM Windows 10 
Pro 64-bit RS3 โดยใช้้ไดรเวอร์์ Microsoft StorNVMe เป็็นไดรฟ์์หลััก

⁶ MTTF = เวลาเฉล่ี่�ยก่่อนการเสีียหายอ้้างอิิงจากการทดสอบภายในโดยใช้้การทดสอบการเน้้นส่่วนแบบ Telcordia
⁷ อุุณหภููมิิขณะทำำ�งานตามท่ี่�รายงานโดยอุุปกรณ์ (อุุณหภููมิิรวม)
⁸ อุุณหภููมิิของอุุปกรณ์จััดเก็็บข้้อมููลขณะไม่่ทำำ�งาน ไม่่ได้้รัับประกัันเรื่่�องการรัักษาข้้อมููล
⁹ 5 ปีีหรืือขีีดจำำ�กััดความทนทานสููงสุุด (TBW) แล้้วแต่่อย่่างใดจะถึึงก่่อน ดููท่ี่� support.WesternDigital.com 
เพื่่�อทราบรายละเอีียดการรัับประกัันของแต่่ละภููมิิภาค

http://www.westerndigital.com
http://support.WesternDigital.com
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